


































专利名称(译) 包含一个有低硫酸根和高金属离子含量的导电透明聚合物层的发光二极管(LED)
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摘要(译)

本发明涉及一种有机发光二极管(LED)，包含一种透明电极、重叠一层导
电透明聚合物(CTP)、再重叠一层发光聚合物、低聚物、或低分子量化合
物、再重叠一种金属电极，其特征在于该CTP层有低于7500ppm的硫酸
根离子含量和高于0.04mmol/g的金属离子含量。
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